


































专利名称(译) 像素电路

公开(公告)号 US20200143747A1 公开(公告)日 2020-05-07

申请号 US16/563636 申请日 2019-09-06

[标]申请(专利权)人(译) 三星显示有限公司

申请(专利权)人(译) 三星DISPLAY CO.，LTD.

当前申请(专利权)人(译) 三星DISPLAY CO.，LTD.

[标]发明人 KIM SUNG HWAN
KANG CHUL KYU
OH SOO HEE
LEE DONG SUN

发明人 KIM, SUNG HWAN
KANG, CHUL KYU
OH, SOO HEE
LEE, DONG SUN

IPC分类号 G09G3/3266 G09G3/3291

CPC分类号 G09G3/3291 G09G2310/027 G09G3/3266 G09G3/3233 G09G2300/0819 G09G2300/0842 G09G2300
/0861

优先权 1020180135422 2018-11-06 KR

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

一种像素电路，包括：有机发光二极管； 第一晶体管，其耦合在第二节
点和第三节点之间，其中，第一晶体管的栅电极耦合至第一节点； 第二
晶体管，耦合在数据线和第二节点之间，其中，第二晶体管的栅电极耦
合到第一扫描线； 第四晶体管，耦合在第一节点和初始化电源之间，其
中，第四晶体管的栅电极耦合到第二扫描线； 第五晶体管，耦接在第一
电源和第二节点之间，其中，第五晶体管的栅电极耦接至第一发射线； 
第六晶体管和第八晶体管串联耦合在第三节点和有机发光二极管之间。
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